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T731N

Elektrische Eigenschaften

Hdchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Riickwarts-
Spitzensperrspannung

Vorwarts-StoRspitzensperrspannung
Rickwarts-StoRspitzensperrspannung

Durchlastrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit
Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Ziindstrom

Zlindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Riickwarts-Sperrstrom
Ziindverzug
Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand fiir beidseitige
Kithliina

fiir anodenseitige Kihlung
fir kathodenseitige Kiihlung
Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Elemente mit Druckkontakt

Anprefkraft
Gewicht
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schwingfestigkeit
MafRbild, anliegend

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current

1t-value

critical rate of rise of on-state current
critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents
gate controlled delay time
circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case for
twon-<ided canlina

for anode-sided cooling
for cathode-sided cooling
thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
Si-pellet with pressure contact

clamping force
weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance
outline, attached

t, = -40°C...t,; max

t,) = -40°C....t,; max

ty = +25°C..tyj max

t.=85°C

t.=55°C

t;=25°C,t,=10ms

tj = tymax, tp = 10 ms
t;=25°C,t,=10ms

tj = tymax, tp = 10 ms

f=50Hz, igy=1A, dig/dt =1 Alys
tj = tyjmax» Vo = 67% Vprm

Vj tvj max> VD = 6 \

vj tvj max:» VD = 0,5 Vpru

t = tyjmaxs it = 3300 A
tyj =t max

tyj = b max
ty=25°C,vp =6V
ty=25°C,vp =6V

t

t

t

vi = tjmax> Vo = 0,5 Vprm
t;=25°C,vp=12V,Rpa=47W
t;=25°C,vp=6V,Rgc* 10 W

iom = 1A, dig/dt =1 Alps, t; =20 ps
tvj = tvj max, VD = VbrMs VR = VRRM
t,=25°C, igw = 1 A, dig/dt = 1 Alus
siehe Techn.Erl./see Techn. Inf.
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max. 0,0375
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max. 0,0465
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Bild / Fig. 1
GrenzdurchlaRkennlinie / Limiting on-state characteristic,
it = f(vr), tyj = tyj max
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Bild / Fig. 3
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature
te = f(lravm)
Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 5

DurchlaRverlustleistung / On-state power loss Py, = f(lay)
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 2

DurchlaRverlustleistung / On-state power loss Py, = f(lay)

Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 4
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature
te = f(lravm)

Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 6
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Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature

te = f(lravm)

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 7
Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature
te= f(lravm)
Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 9
Zindverzug / Gate controlled delay time tgq = f(ig)
tvj =25°C, diG/dt = iGM“IJS
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Bild / Fig. 11

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance

Zhyc = f(t)

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluRwinkel / current conduction angle g
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Bild / Fig. 8
Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with trigging
areas vg = f(ig), Vp=6 V
Parameter: a b
Steuerimpulsdauer / trigger puls durationt,  [ms] 10 1 0,5
Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung /

Max. rated peak gate power dissipation W] 20 40 60

104 : :
i i
8 i i
I I

! | iTp=1000A
Q J 1
[WAs] : :
I I
4 ; ;
I I

3 : :

Tl R O N A S SR R U T v o A
! |
! |
I I
I B NP NN R A N N P JE U S I
! |
I I
} |
103 1 !

100 2 3 4 5 67 8107 2 3 4 5 67 8102
T731N/10 -di/dt [A/us] —m—
Bild / Fig. 10
Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(di/dt)
ty =ty max: VR = 0,5 VRRM: VRM = 0.8 VRRrM
Parameter: DurchlaRstrom / On-state current ity
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Bild / Fig. 12

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance

Zihyc = f(t)

Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
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Bild / Fig. 13

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance

Zihjc =

f(t)

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluRwinkel / current conduction angle q

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, c per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n 1 2 3 4 5
Rihn[°C/W] 10,0001 0,0019 0,0041 0,0072 0,0067
thls] 0,0008 0,0073 0,062 0,204 1,8

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n 1 2 3 4 5
Rihn[°C/W] |0,0001 0,0019 0,0041 0,0061 0,0238
thisl 0,0008 0,0073 0,062 0,162 6,5
Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n 1 2 3 4 5
Rinn[°C/W] |0,0001 0,0019 0,0041 0,0065 0,0324
th[s] 0,0008 0,0073 0,062 0,185 6,8

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

it
Zingc = S Rinn (1-€ 1)

n=1
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Bild / Fig. 14
Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance
Zihyc = f(t)

Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q



